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Anotacija

Studiju priekSmets ,,Pusvaditaju materiali un ierices,, ir balstits uz fizikas, kimijas un pusvaditaju
tehnologiju sasniegumiem. Taja paradits, ka pusvaditaju kristaliska uzbtive un zonas struktira, ka
ari to tehnologija ietekm@ pusvaditaju ipasibas.Cietvielu zonu struktura: metalu, pusvaditaju un
dielektriku. Kristaliska rezga svarstibas. Fononi. Elektroniskie stavokli. Kingtiskas paradibas.
Fermi virsmas. Pusvaditaju diode, tranzistors, lauku tranzistors, gaismas un foto
diodes.Elementaro pusvaditaju Si, Gr, un C kristalisko rezgu uzbiive un zonas struktiiras.
Divkomponentu pusvaditaju kristalisko rezZgu uzbuve un zonas struktira. Cietskidumu kristalu
audzesanas tehnologijas u to fizikalas TpaSibas. Kvantu ierobeZojuma efekts un ta ipasibas
pusvaditajos.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Orientéties pusvaditaju modernajas tehnologijas, to kristaliskas un zonu struktiiras. Prast prognozet
pusvaditaju fizikalas Ipasibas un ieri¢u parametru izmainu atkariba no to tehnologijam. Spét
pamatot dazadu iericu pielietoSanas iespéjas.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigais darbs tiks organiz&ts doktorantiem patstavigi meklgjot jaunako zinatnisko literattiru
atbilstosi uzdotajam témam un gatavojot referatus. Patstaviga darba mérkis: veidot prasmes
analitiski un kritiski stradat ar zinatnisko literatiiru, ka arT diskusija pamatot un aizstavet savu
viedokli.
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NepiecieSamas priek§zinasanas

augstaka matematika, cietvielu fizika, pusvaditaju fizika.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Cietvielu materialu tadu ka: metalu, pusvaditaju un dielektriku zonas struktiiras. 10 0 0 0
Elementaro pusvaditaju kristaliska un zonu struktiiras. 10 0 0 0
Divkomponentu pusvaditaju kristaliska un zonu struktiiras. 10 0 0 0
Defekti kristaliska rezgi. 10 0 0 0
Difuzija elektronu un caurumu pusvaditaja. 10 0 0 0
Rekombinacijas mehanismu pusvaditgjos. 10 0 0 0
Pusvaditaju optiskas Tpasibas. 10 0 0 0
Efekti stipraja elektriskaja un magnétiskaja lauka. 10 0 0 0
Kopa: 80 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértéSana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes

Spgj izskaidrot fizikalos efektus, kas rodas pusvaditaju modernajas tehnologijas un struktairas.

Parbaudes veidi: kontroldarbi, majas darbi un
referati. Eksamens. Kritériji: prot izskaidrot
fizikalos efektus, kas tick novéroti pusvaditaju
struktiirds un modernajas tehnologijas.

Sp&j noteikt nanostruktiiras veidoSanas tehnologijas.

Parbaudes veidi: kontroldarbi, majas darbi un
referati. Eksamens. Kriteriji: var identificét
tehnologiju, ar kuru veidota noteikta nano- un
mikro-struktira.

Spgj izveleties pusvaditaju nano- un mikro-struktiiru veido$anai panémienu atkariba no dota

uzdevuma.

Parbaudes veidi: kontroldarbi, majas darbi un
referati. Eksamens. Kriteriji: var izveleties
optimalo nano- un micro-struktiiru veidoSanas
panmienu.




Spgj izveleties lazera starojuma parametrus nano- un mikro-struktiiru veidosanai atbilstoSam
pusvaditajam.

Parbaudes veidi: kontroldarbi, majas darbi un
referati. Eksamens. Kritériji: prot izveleties
lazera starojuma parametrus, lai iegiitu
nanostruktiiras.

Spgj pamatot pusvaditaju strukttiru pielietojumu tehnika.

Parbaudes veidi: kontroldarbi, majas darbi un
referati. Eksamens. Kritériji: prot atrast
pielietojumu tehnika un modernajas
tehnologijas.
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